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!eklinde gösterilir. 

 Wc, kaynak-taban jonksiyonunun silindirik fakirle!mi! bölgesinin 

kalınlı"ıdır. Bu durumda (5.93) ampirik ba"ıntısı bulunur. 
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$ekil-5.25. Kanal sınırlarındaki fakirle!mi! bölgeler tarafından azaltılmı! taban yükü 

QB’nin geometrik hesaplanması

Kanal geni!li"inin e!ik gerilimi üzerine etkisi 

 Fn dar kanal etkisini gösterir ve MOS2’de oldu"u gibi 
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